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В комплексе разрешается применение микросхем 

серии K - I 3 I и К-155 как в пластмассовом так и в 

керамическом корпусах. В обозначении микросхем в 

керамическом корпусе добавляется буква ИГ 

Напр.: KL55JIAI 0 КМ155ЛА1 
(в пласт.корпусе) ' ( в керам.корпусе) 
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i 
I I . ВВЕДЕНИЕ 

I 
1 . 1 . Настоящее техническое описание предназначено для изучения 

логических и специальных элементов, применяемых в ТЭВах перфораци-

онного вычислительного комплекса М5000 (№5010). 

1 . 2 . В перфорационном вычислительном комплексе М5000 (Ы5010) j 

^ применяются интегральные микросхемы (ИС) серии K I 3 I , KI55, а также 
«j интегральные микросхемы: 1ПМ561А (серия 156) , К1УТ181Б (серия K I I 8 ) , ^ * ' 
^ 1КТ462Б (серия KI46) и специальные элементы HI , Н2, Н6, Н7. 
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2 . НАЗНАЧЕНИЕ 

2 . 1 . Интегральные микросхемы (ИС) представляют набор модифика-

ций полупроводниковых интегральных транзисторно-транзисторных или 
V 

диодно-транзисторных схем, предназначенных для построения быстро-

действующих устройств вычислительной техники. 

2 . 2 . Принципиальные электрические схемы и условные графические 

обозначения ИС и специальных элементов в схемах приведены на рис. -

1*20. 

Входы ИС на условном графическом изображении показаны с левой 

стороны, выходы - с правой стороны. 

Внутри прямоугольников, изображающих ИС и специальные элементы, 

приводится следующая информация: в первом ряду - указатель функции, 

во втором - сокращенный тип ИС или специального элемента. 

2 . 3 . ИС являются монолитными интегральными микросхемами, выпол-

ненными по планарно-эпитаксиалъной технологии в едином кристалле 

кремния со скрытым слоем. 

2 . 4 . Конструктивно ИС оформлены: 
• 

- серия K I 3 I , KI55, K I I8 в прямоугольном пластмассовом корпусе 

с 14-ю выводами (рис. 21 ) ; 

- 1ПМ561А (серии 156) в прямоугольном металлостеклянном корпусе 

с 14-ю выводами (рис. 22 ) ; 

^ - 1КТ462Б (серии KI46) в круглом металлостеклянном корпусе с 

ч 12-ю выводами (рис. 23 ) . 

^ 2 . 5 . Специальные элементы конструктивно выполнены на платах ле-
4 четного монтажа с выводами и в ТЭЗах занимают место одного корпуса 

логической ИС серии K I 3 I или KI55. 
^ 2 . 6 . Обозначение и функциональное назначение применяемых интег-

| t 

V ральных микросхем и специальных элементов приведены в табл. I . 
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Таблица I 

Старая маркировка !Новая марки-! 
микросхемы и !ровна микро- ! 
обозначение в !схемы ! Основное функциональное назначе-
конструкторской ! ! ние 
документации ! j 

i i 
К1ЛБ311 К 1 3 1 Ш Два логических элемента "4И-НЕ" 

Ш Б 3 1 2 К131ЛА2 Логический элемент "8И-НЕ" 

К1ЛБ313 KI3U1A3 Четыре логических элемента "2И-НЕ" 

К1ЛБ314 К131ЛД4 Три логических элемента "ЗИ-НЕ" 

К1ЛБ316 - i t I 3 U A 6 Два логических элемента "ЛИ-КЕ" с 
большим коэффициентом цазЕетвления 
ПО Б Ы Х С Д У 

К1ЛБ551 К155ЛА1 Два логических элемента " -К-НЕ" 
К1ЛБ552 К155ЛА2 Логический элемент "8М-НЕ" | 
Х1ЛЕ553 К155ЛАЗ Четыре логических элемента 1;2И-НЕ" j 

! К1ЛЕ554 К155ЛА4 Три логических элемента ' ЗИтНЕ" 
Г~| К1ЛБ556 К155ЛА6 Два логических элемента "4И-НЕ" с 
§ большим коэффициентом разветвления 
§ по выходу 
'•S 
* К1ЛБ557 ' KI55JIA7 Две 4 -х входовые схемы " I ' - l iE- с о«-
г^ крыты:: коллекторные выходом и псвь;-
^ шенной нагрузочной способностью 

(элементы индикации) 

<§[ . К1ЛБ558 К155ЛА8 Четыре 2 -х иходовые схекы " i -HE ! 1 с 
§ открытым коллекторным выходом 
| i (элементы контроля) 

I 
— — Ш Р 3 1 1 К131ЛР1 Два логических элемента "2И-2ИЛИ-НЕУ 
^ один расширяемый по " М И " 

К1ЛР313 К 1 3 Ш З Логический элемент "2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-
& * -НЕ" с возможностью расширения по 

"ИЛИ'1 

I 
| \ К1ЛР314 К131ЛР4 Логический элемент "4И-2ИЛИ-НЕ|; с 
^ возможностью расширения по "ИЛИ" 

I 
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Продолжение табл. I 

Старая каркироБ-^Човая маркиров-! 
ка микросхемы и »ка микросхемы i 

конструкторской \ ! О с н о в н о е функциональное назначение 
документации ! ! 

KIJ1P55I К155ЛР1 Два логических элемента "2И-2ИЛИ-НЕ1,1 

один расширяемый по"ИЛИ" 

К1ЛР553 К155ЛРЗ Логический элемент "2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-
-НЕ" с возможностью расширения по 
"ИЛИ" 

К1ЛР554 К155ЛР4 Логический элемент "4И-2ИЛИ-НЕ" с 
возможностью расширения по "ИЛИ" 

К1ЛП551 К155ЛД1 Два 4 -х в ходовых логических расши-
рителя по "ИЛИ" 

КПП553 К155ЛДЗ 8-ми вхсдовок расширитель по "Ю.й" 

KITK552 KI55TM2 Два триг гера типа Д ; 
' i 

ШМ561А I56ATIA Формирователь временных интервалов ! 

1КТ462Б 146АА2Б Формирователь втекающих адресных 
токов 

К1УТ181Б КП8УД1Б Однокаскадный дифференциальный 
усилитель 

HI Источник высокого уровня сигнала, 
соответствующего логической " I " \ 

Н2 Делитель напряжения ! 
Н6 . Резистор согласования длинной линии 

связи 

Н7 Резистор согласования длинной линии 
связи 

J Примечание. При описании функций, выполняемых логическими 
« элементами, за основу принята положительная 

(х ло гика , т . е . логической " I " соответствует верхний 
^ уровень сигнала, логическому "О" - нижний 
^ уровень сигнала. • ; 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

3 . 1 . Основные параметры ИС серии K I 3 I , KI55 и серии 156 приве-

дены в табл. 2 . 

Таблица 2 

Наименование параметра {параметра 

1 . Коэффициент разветвления по выходу :.ля ИС: 
Ш Б 3 1 1 * Ш Б 3 1 4 , KIJ1P3II,К1ЛР313,К1ЛР314 10 
К1ЛБ551+К1ЛБ554, К1ЛР551,К1ЛР553,К1ЛР554,К1ТК552 10 
К1ЛР316 20 
К1ЛБ556 30 
1ПМ561А 6 

2 . Максимальный ток на выходе для ИС, мА: 
Ь К :ЛБЗШК1ЛБ314 ,КПР311 ,ШР313 ,К1ЛР314 20 
I К1ЛБ551+К1ЛБ554, К1ЛБ558, KITK552 16 

К1ЛБ557 30 
К1ЛБ316 40 

^ К1ЛП551,КПП553 4 
3 . Напряжение логической " I " на выходе, не менее,В: 

1 - для ИС серии K I 3 I , K I 5 5 2 , 4 
^ - 1ПМ561А 4 ,5 
^ 4 . Напряжение логического "О" на выходе, не более,В: 
^ - для ИС серии K I 3 I , K I 5 5 0 , 4 

- 1ПМ561А 0 ,25 § 
^ 5 . Время задержки включения ИС не более,не: 

- К1ЛБ311, KIЛБ312, К1ЛБ314 10 
с, , - К1ЛБ313, К1ЛБ316 12 
§ ЧГ - К1ЛБ551+К1ЛБ554,К1ЛБ556+К1ЛБ558,К^.ЛР551, 
^ \ К1ЛР553,К1ЛР554 15 
^ 4 - К1ЛРЗП,К1ЛР313 ,ШР314 I I 
^ Ч - 'KITK552 t 40 

| * - Ш 5 6 1 А 30 

I g - P - T г - | 
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Продолжение табл.2 

Наименование параметра ! параметра 

6 . Бремя задержки выключения ИС не более,не: 
- Ш Б 3 1 1 + Ш Б 3 1 4 - Ю 
- для ИС серии KI55, кроме Ш Б 5 5 7 , Ш Б 5 5 8 22 
- Ш Б 5 5 7 , Ш Б 5 5 8 45 
- К1ЛБ316 12 
- Ш Р 3 1 1 , Ш Р 3 1 3 , Ш Р 3 1 4 , I I 
- KITK552 25 
- 1ПМ561А 120 

7. Напряжение питания ИС, Б: 

- для ИС K I 3 I , KI55 5 ± 5 % 
- 1ПМ561А 5 ± 10 % 

3 . 2 . Основные параметры ИС 1КТ462Б 

-рабочее напряжение 22 В; 

-остаточное напряжение при рабочем токе 330 мА - 2 ,2 В. 

3 . 3 . Основные технические данные ИС К1УТ181Б: 

-коэффициент усиления по напряжению - 22 (на частоте 12 кГц); 

-максимальный входной ток - 10 мкА; 

-постоянное напряжение на выходе 4 ,0 * 4 , 9 В. 
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